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新型冈光光源

埃格面·格姆豪生与格里尔 (Edgerton， Germeshausen & Grier) 公司已程研制出
一种用于光激射器泵浦的闵光光源，它具有可变能量和脉冲持精时闹。

据公司发言人缸，这个光源大大有助于诸如下列能量蝉移应用中的脉冲形肤的研究，如

熔接和金属加工。

据可靠的报导， 这种光源肯旨在2.7、1. 25和 0.66毫秒脉冲持精时罔内产生具有相当稳定

的峰植功率的电磁蝠射脉冲。肉光能量可以从2000焦耳变到13000焦耳。

王能在自器自 EN no.'407 , p.30 (Dec.9 , 1963) . 

尤泼射器的场胡制

M. F. 沃尔弗

扭的消息一在布鲁克林 (Brooklyn) 工业大学粗触的光撒射器周末座谈会上， 掺销氟

化钙光激射器的内稠制成了重要新固。美国无接电公司 (RCA) 实朦室的Z. J.吉斯在温哥l

申报导挠，只用很小的磁塌就能获得100~面的翻幅。

装置中用一个小于200高斯的宦流磁塌使腔拥到指振。然后在晶体的艇向或横向加上3高

斯弃均匀磁塌使得到翻幅。其所以可能，是因为特别窄的吉普越宽度向容群以相当小的磁塌使

藉横加宽些，而且在近于国值的情况振幅与普接宽度成反比(在2.36微米处受激光跃廷的荧

光藉接宽度大的有100兆周〉。

音频~f匠的情况表明，已担得到 1 兆周带宽。这一带霓只受腔的Q值的限制。预言十它的

上限是在仔兆周范围。

吉斯告辞《电子学》杂志f& ， 莲精施加50到80高斯正弦变化弄均匀磁塌的 Q 开关已程

实理了。这种Q开关的重复速率达到300仔周 F 输出之峰值功军在为20五，脉冲上升时罔是200

毫微秒。 a他挠，制做这种装置实际上是为了跟踪或副臣。所使用的建精光激射器的平均输出

功率为0.5克。

来用恰当的宦流磁塌和一个没有尖锐措振波型的腔能单独实现拥频。拥胡同前幅联合起

来操作也有可能。

真他翻制器

西问子与哈尔斯克(Siemens and Halske)公司的R.莫雷尔叙逃了另一种内拥制采航。

在一个四镜式光激射器藉振腔的反锺光路中，用一对 a推挽式"的KDP拥制器，在几百兆周
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带宽上用几百五的拥制功牵能够 100~面的拥幅。

通虱中还报导了几种新型外翻制技术。一种是在薄磁膜上应用磁光克尔效应的F 另一种

剧以石英法布利-咱罗罔隔器厚度的压电变化来拥制。昂制戚耳 (Honeywell )研究中心的

D.陈提出-种做波拥制办法，是把铁磁措振频率的做波塌加在两个涂磁膜表面粗成的慢波秸

构反射时上，受激光束宦接通过这种桔构程多灰反射能充分拥制。陈挠，这样会有噪声，不

过在20仔兆周附近通频带若为100兆周时，把系就拥好还是容易的。

迈克尔逊 (Michelson) 实黯室的B. O. 蟹雷芬载他的压电拥制器带宽已限制在几兆周

之内 y 但是噪声过高，因此需要特别低的拥制功率一一每平方厘米0.3克。 使用氨镜光激射

器的6328埃钱的器件，在石英罔隔器甜振频率为1. 43兆周处，胡制度能达到85~面。

附笔

强光座谈会的内容除了《电子学lì (E lectroniC3 )在 4 月 12 日〈第12真〉发表的报告之

外，还有:

·斯坦幅( Stanford) 大学的A.L. 肯洛介招了→个输出单色性稳定到 2 : 10 7 的缸宝石

脉冲光激射器。他就再改进缸宝石系就或使用器如躁和销等原来有窄攘的材料可以搞出比气

体光激射器更为精密的波长标准。

·通用电气 (G.E.) 公司的W.R.属洛利叙边了掺敛材料(玻璃和锦酸拐〉的高重复

速翠的脉冲光激射器。敛玻璃光激射器在峰值功率为 1 仔克，每一脉冲能量为0.03焦尔的条

件下已达到每秒10灰脉冲。掺敛揭酸茹光激射器得到的是每秒35灰脉冲。有可能用于微型电

路装配或系就定标。

·英国伍耳雄奇 <..Doolwich) 工艺学院的 D. J. 莫兰娃看出了象二苯甲翻一类芳香族

有机化合物有光激射作用的可能性。不过?他的报告卉技指出空回相子的例缸，也泼肯定灌

践变窄的黠瑜，而是正打算用一个能够得到高Q植的内垒反射的腔来撒在光激射作用。

·国际商业机械 (lBM) 公司的A.W.奥密斯报告盐，把敛玻璃光激射器的输出同征宝

石光激射器的混频拥稽之后，在5150埃处得到了10-7克的差频凯号。

·泪尔丢 ( Purdue) 大学的M. 藤布全姆尼安叙撞了他{阿搞出来的一种晶体石英橄测

器F 能由直接测量它的横向事庄市得到受激光束的能量或峰值功率。

·技术研究集团 (TRG) 的B.塞尼斯叙边一个 8 时民的充磷酸二氢按气体的措振院作

为放大器，在3.5毫米处产生了8.5分只的增盆。当5皆振介黄所能吸收的功率变为定植时，瓣

发生旁带放大，即使增加辙λ功率也如此。这一放大器不需高频泵浦就能在室温下工作。原

则上可以扩展到光频区。

·加拿大国家研究院的A.斯札堡在78 0K用缸宝石光激射器来泵浦缸宝石微波激射器的

x-带混察到了振蔼与放大混象。

·根据国家航空局M.赫豆豆伯格的意晃，蜡金属与 I-B族金属的卤化物 (象Hg Cb) 

伴有化学发光的放热反应、可能产生相干光.

陈兮嚣自 Electronics， April 26 , 1963 , p.26. 




